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ncie: Recurso de ReposiciOn frente a la ResoiuciOn 15494 del 31 de marzo de 2009. 
lente 04-201041 

Doctor Valbuena: 

ataIina Malagon Cotrino, abogada en ejerciclo identificada con la cØduta de ciudadanla No 
p2.235.665 de Bogota, portadora de la Tarjeta Profesional No 114.318 del Consejo Superior de la 
ludicatura, en ejerciclo del poder otorgado por ci Rector de la Universidad Nacional de Colombia 
Ora que represente a esa instituciOn acadØmica en el trªmite legal de solicitud de patente de 
ipvencion denominada "Procedimionto pars la obtenciOn de recubrimientos de multicapas de 
TIN/ZrN por PAPVD por Arco pulsado", por medio del presente interpongo recurso do reposiciOn 
qontra la Resoluciôn No 15494 del 31 do msrzo de 2009 por medio de Ia cual se deciara 

bandonada la solicitud de privileglo do patente do invención contenida en el expediento radicado 
con ci ni’imero 04-201041, con ci fin de que se revoque la misma. Esta solicitud Ia sustento en los 
$iguientes argumentos: 

Con fecha del 12 de agosto de 2004 la Universidad Nacional de Colombia radica la 
itud de privilegio de patente de invenciOn denominada °Procedimiento para  la obtenciôn do 
bnmientos de multicapas de TIN/ZrN par PAPVD por Arco pulsado", solicitud a la cual su 
ia le otorgó el nimero de radicaciôn 4-201041. Es importante seæalar que esta solicitud es 
rita por el profesor Jorge Eduardo Hurtado Gomez, en su calidad de Vicerrector de la Sede 
izales de la Universidad Nacional de Colombia, es decir, que la solicitud de otorgamiento de la 
nte se efectüa a nivel institucional y no personal. 

Dentro de la mencionada solicitud figuran coma inventores el profesor Alfonso Devia 
qubillos y Diego Fernando Arias MatØus. El profesor Alfonso Devia fue docente de Is Universidad 
Nacional do Colombia en la Sede Manizales, hasta su fallecimiento en el aflo 2008. Producto do su 

� lbor investigativa y acadØmica, y en particular gracias a su participaciOn en el Grupo de Trabajo 
A ademico del Laboratorlo Fisica del Plasma de la Universidad, del cual se aporta la informacion 
rØspectiva, desarrollo diversas invenciones entre ellas (a seæaiada en el numeral primero del 
pesente escrito. Teniendo en cuenta lo anterior, (a Universidad Nacional de Colombia, a travØs de 
la dependencias correspondientes gestionô no sOlo el trØmite de protecciOn do la invenciOn ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio, sino tambien los recursos econOmicos requeridos 
oÆra el mismo. 
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3. En concordancia con 10 seæalado, una vez se pubhcO la solicitud correspondiente en la 
Gaceta de Propiedad Industrial No 549 del 28 de febrero de 2005, se iniciaron las gestiones 
pertinentes para solicitar el examen de patentabilidad y efectuar el pago de las tasas exigidas. As[ 
mediante ResoluciOn VR-0929 del 20 de mayo de 2005 la Vicerrectorla de la Sede Manizales, 
autorizó un Avance a nombre del profesor Alfonso Devia CubiHos con elfin de "solicitar el examen 
de patentabilidad de Procedimiento pare la obtención 

cia 

recubnmientos de multicapas de TINIZrN 
por PAPVD por arco pulsado". Copia de la Resoluciôn se anexa al presente. 

Producto de lo anterior y dentro del tØrmino de seis mesas establecido en el artIculo 44 de 
DecisiOn No 486 de 2000, la Universidad Nacional de Colombia solicitO a la Superintendencia de 
lustria y Comercio la realizacion del examen de patentabilidad sobre la invenciOn. Dicha solicitud 
icada el 29 de jun10 de 2005, as efectuada a travØs del profesor Alfonso Devia, en su calidad de 

’cente de (a Universidad, a nombre de esta y con recursos de la Universidad. Tan as asi, qua Is 
ama Superintendencia de Industria y Comercio en el reporte de actuaciones en el expediente 04-
1041 seæala primero que el solicitante de (a patente es la Universidad Nacional de Colombia y 
gundo, indica que la presentacion de la solicitud de examen as presentada par Alfonso Devia 
ibillos �Universidad Nacional de Colombia- Manizales. 

., 4. AsI las cosas, as clara entonces que se dan los requisitos establecidos en el articulo 44 de 
l DecisiOn Andina No 486 de 2000’ toda vez que la solicitud se efectUo el 29 de junio de 2005, 
cuatro (4) mesas despuØs de (a publicaciOn en la Gaceta de Is Propiedad Industrial y qua la 
oIicitud se efectia a nombre de la Universidad Nacional de Colombia, quien es la solicitante cia la 
atente correspondiente. 

or 10 anterior solicitO se revoque la ResoluciOn No 15494 del 31 de marzo 
cia 

2009 y en su lugar 
s proceda a disponer (a aplicaclOn del examen de patentabilidad sobre la invenciOn 
"lfrocedimiento para Is obtenciOn de recubrimientos de multicapas dØ TiNIZrN por PAPVD por Arco 

TALINA P11 AGÔOTRINO 
Dgada Oficina JurIdica Nacional 
iversidad Nacional de Colombia 
rrera 45 No. 26-85, EDIFICIO URIEL GUTIERREZ, piso 5 Oficina 515 

Arexo lo anunciado en 91folios. 
Reparto 369/09. Catalina Malagón Cotrino. 

o 44.- Dentro del plazo de seis moses contados desde Is publlcación de la  solicitud, Independientemente quo so 
presentado oposiclones, el solicitante deberÆ pedir que so examine si la invenciôn Cs patentable. Los Paises 

iS podrÆn cobrar una tasa para la realizaclôn do este examen. Si transcumera dicho plazo sin que 01 solicitante 
pedido quo so realice el examen, la solicitud caerÆ an abandono 

2 
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4. RESOLUCION VR-4929 IDE 2005 

� "Pot la cual se Ordena un, GAST011 

L VICERBECTOR t)E SEDE 
6n- too cia sus faci;-’tades iea1es y esatutar.as, y er espaci1 

d egaas niedianroja Rlesoluci6n cde Rectoria No. 040 de 
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RES.UEtVZ: 

ARTC1LQ PRXRO: Autorizar AVNE a rombre de: 

ALFONSO DV.A CUBILLOS 

C. C. .4;995.473 

� . CONCErTO: Avancc dec.rÆctcr wgente con el tin de sot ktar et an 
de p$entbi1idad de "Procedimicmo pra la obtcrbciÔIl de mc"raicntos de / 
muthais de TIN/ZrN por PAP\’J) por aro ouh.ado. 

VALOR: � $ 371.000 � 

PARGPA’O I; Itesa a. is Smpresa 4001 . Ptâyecto: 
� � GenØrjco Area Vic ctor ;Rubro: 

Otro ;Gasto’s Gnra1es; Recurso (10). Oei/ 
’reupuesto de,.laActu2. Vigencia. 

CUMPLASE 
Mariizales, 20 dda.yo de 2005 
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GUPO LASORATOR10 R30CA DEL PLASMA 

01 
Creador del Grupo: 

ALFONSO DEVIA CUBILLOS (1953 - 2008) 

Director del Grupo 

PEDRO JOSE ARANGO ARANGO 
łlaranaoo@unal.edu.co 

Misión: 

Brindar mediante el apoyo confiable del equipo interdisciplinario 
que comprende el laboratono de FIsica del Plasma, un servicio 
especializado en aplicación de tecnologia de avanzada, para 
realización de anÆlisis en tratamiento de materiales, con los diversos 
equipos con que se cuenta; buscando favorecer al desarrollo del 
sector productivo, e investigativo, en Ia medida en que se resuelven 
sus demandas. Nuestro factor humano es determinante y de vital 
imporfancia, ya quo se enlazan diferentes ôreas del conocimiento 
para su aporte al mejoramiento do estudios y avances que en el 
area do materiales se generan. Siendo necesarlo el contacto con 
la industria en la cual se demuestren las aplicabilidodes oportunas y 
eficientes. 

VisiOn: 

Somos un grupo dedicado a generar investigación como a prestar 
servicios de aplicabilidad do tecnologia; acciones cloves con las 
cuales buscamos dIa a dIa conso)idarnos como centro de 
investigación con liderazgo en el conocimiento y desarrollo de 
procesamiento de materiales via plasma y del anOlisis de materiales 
a fravØs de los tØcnicas de caracferización de materiales, en  la 
medida en que aportamos en la reducciOn do la brecha entre la 
relaciOn servicio e intercombio fecnológico con Ia industria, 
comunidad productiva, educativa y cientIfica. Logrando asI ser uno 
de los factores de aporte 01 dinamismo en invesfigaciOn, creaciOn e 
innovaciOn tecnolOgica no solo Ncicional sino a nivel Infernacional. 
El Loboratorlo de Fisica del Plasma busca proyecta su consolidación 
como el proveedor mÆs importante a nivel nacional y con un 
posicionamiento en el mercado latinoomericano de servicios de 
control y monitoreo a travØs de Internet y de tecnologias asistidas 
por plasma para los sect ores educativo e industrial, con un Iiderazgo 
en investigaciOn cientifica y tecnolOgica. 

Naturaleza (objetivo): 

� El funcionamiento del laboratorio se enmarca por las actividades 
del personal con que cuenta, Comprendido por un equipo de 
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carÆcter interdisciplinario de fisicos, inge leros yad mi 
de la Universidad Nacional de Cob bia Sed ts 
orienfado al Estudio de la Fisica Teóric en los ca pc 
Fluidos MagnetohidrodinÆmicos (MHD) t toTeoria Cm 
Plasmas; edemas se trabaja en la ge eración y pen 
innovaciOn tecnolOgica en dos areas bÆsicas: I get 
Superficios Asisfidapor Plasma y Control SupervisiO de 
Instrumenfos y. Procesos Via Internet, on el fin de 
ventajas compefifivas en la industria sector e uc 
ómbito nacional y latinoamerican.o. 
Nuestro carªcter interdiscipilnaria nos permite mar 
procesos de investigaciOn parc genera un consta te � 
cienfifico 

y fecnológico,  mat erializado e solucione de 
de innovación parc el sector educativo la industri 01 
a nuestros clientes respaldo 

y 

confianz porque c nf a 
un equipo humano que frabaja consf ntemente or 
del cambio fecnolOgico. 

INTEGRANITES: 

� AngØlica Maria Echeverry 
Monsalve 

� Cesar Augusta Arboleda 
Garcia 

� Cesar Yamid Rendon 
� Christian David Salazar EnrIquez 
� Daniel Henao Cast aæo 
� Diana Morcela Devia Narvaez 

� Diana Shirley Galeano Osorio 
� Diego Fernando Arias Mateus 
� Diego Fernando Devia Narvaez 
� Fabian AndrØs Castaæo Giraldo 
� Francisco Javier Martinez 

de los 
ca de 

de 

nerar 
D del 

r los 
irrollo 
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s con 
parte 

� Jr4an Manuel Go zÆbez 
Carmond 

� Jrian Pablo L nd no 
Aango 

LOez 
� 

.L*onordo guibar 
� Liliani Cristinclr Ac delo 

� L4iis Alpidio 
� NartIn Edu 
� oscar Alex 

Pbontero 
� Qscar Gio 

Usmci 

Garcia 
itia Nery 
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Tabares 
� Gonzalo Ivan Aizote Lopez 
� Javier AndrØs Rios Hurt ado 
� Johanna Parra Sua 
� Jorge HernOn Quintero Orozco 
� JosØ Dorlo Agudelo Giraldo 
� JosØ Lopez Toro 
� Juan David Caæon BermCidez 

PROYECTOS DE INVES1IGACION 
ULTIMOS 3 AFJOS 

� Oscar Oswaldo CÆrdenas 
Delgado 

� Paulo AndrØsParra 
� Pedro Felipe Lombana 

Gómez 
� Pedro JosØ Arango Arango 
� Rogello Ospina Ospina 
� Santiago Vargas Giraldo 
� Vicente Javier Benovides 

Palacios 
� Victor Hugo Salazar 

Gonzalez 
� Yulieth Cristina Arango 

DESARROLLADOS DURANTE LOS 

Aplicaciones industriales do los recubrimientos superficiales por 
plasma 

� CaracterizaciOn de recubrimientos por difracciOn de rayos x 
� Caracterización elØctnco y magnØtica de un plasma 

. � 

CaracterizaciOn a escala atOmica por microscopla de fuerza 
afómica de recubrimientos tipo diamante 

� CaracterizaciOn de recubrimientos de zno, tin 
y 

polimØricos 
utilizando la tOcnica de gdoes 

� CaracterizaciOn de un plasma pulsado para producir 
recubrimientos duros de tin, por medio do espectroscopla ópfica 
de emisión. 

� CaracterizaciOn de un plasma utilizando sondas elØctncas y 
magnØticas 

� Desarrollo, producción y caractenzación do recubrimientos 
graduales y en multicapas producidos por papvd sputtering dc 

� Deposición y caracterizaciOn de peliculas de tizrn mediante la 
tØcnica do arco pulsado 

� Desarrollo de un sistema automatizado 
y 

de control remoto via 
internet para un reactor monoevaporador de arco pulsado 

� Diseæo y construcciOn de un equipo experimental 
monoevaporador para Ia producción de recubrimientos 
funcionales por arco pulsado bajo la tØcnica papvd 

� Diseæo y construcción do un sistema multicOtodo automatizado 
para deposiciOn fisica de vapores asistida por plasma en arco 

� . 

pulsado 
Flujos magnetohidrodinÆmicos y teorla cinØtica 

� Implementación do laboratorios do fisica bÆsica a travØs de 
internet para los municipios do caldas 

� Jôvenes investigadores e innovadores 
� Nanocaracterización mecÆnica de recubrimientos duros do fin 

y 

zm producidos por descarga do arco pulsado 
� produccion y caracterizacion de recubrimientos de peliculas 

delgadas utilizadas en la industria metalmecanica 
� ProducciOn de peilculas duras tipo diamante por arco de plasma 

pulsado 
� Producción y caracterizaciOn de peilculas de aun utilizando un 

sistema de arco pulsado 
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ProducciOn y caracterización de recub imlentos er m lticapas 
de tinldlc/tin/dlc en peliculas delgadas. 

� Programa exporte (mincomex) - ex  aciOn de pro uctos y 
servicios tecnológicos 

� Recubrimientos de metciles con pelicula delgadas ie olimeros 
por el met ado de deposición .de plasma 

� Recubrimientos de nifruro de boro cibi o producidos ediante 
to tecnologia de multicapas para el mejor mi nto del 
desempeno de herramientas de corte 

� Sintesis y caracterizacion de pecula delgadas a ase de 
tungsteno. 

PUBLICACIONES NACIONALES E INTERNA IONALES EUR NTE LOS 
ULTIMOS TRES At0S: 

� ANALIS1S COMPUTACIONAL DE PELICULA DE TIALN U SISTEMA 
CRISTALINO FCC 

� CARACTERIZACION DE PELICULAS DELG DAS DE Si Y ZrO2-Y203 
PRODUCIDAS POR MAGNETRON SPUU RING Y POST-R COCIDO 
CON LASER DE 002 

� Characterization of Thin Films Using ifferent Sccinni g Probe 
Microscopy (5PM) Modes 

� Characterization of plasma produced by pulsed arc using an 
electrostatic 

� Characterization of a plasma produce by pulse cfi or using an 
electrostatic double probe I 

� Characterization of bilayer coatings of IN/ZrN grov4’n us ng pulsed 
arc PAPVD 

� Craters formation in a graphite cathod produce c by ulsed are 
at low pressure 

� El Est ado Plasma 
� CALCULO DEL TORQUE DE UN RO OR PARA UN REACTOR 

INDUSTRIAL IJTIUZADO EN LA PRODUC ION DE R CU RIMIENTOS 
FOR MEDIO DE ARCO PULSADO 

� CARACTERIZACION Y CALIBRACION E UN INST UM NTO AFM 
UTILIZADO PARA PRODUCIR NANODEF RMACION EN UPERFICIES 
ALTAMENTE RIGIDAS 
CARACTERIZACION MORFOLOGICA EL EPICAR 10 EL FRUTO 
DEL CAFÉ EMPLEANDO LA TECNICA D MICROSC PIA DE FUERZA 
ATOMICA (AFM) 

� Characterization and Surface Treat ent of M ten is Used in 
MADEAL S,A. Industry Productive Pr cess of R ms by Plasma 
Assisted Repetitive Pulsed Arcs Techni ue. 

� Conductividad AC y Procesos de Rela aciOn en P .5 aO.5MnO3 
� DESARROLLO DE UN SISTEMA AUTO ATIZADO D CONTROL 

REMOTO PARA UN REACTOR MON EVAPORA OR DE ARCO 
PULSADO. 

� DESCRIPCION DE CELDAS FCC PAR PELICULA DE GADAS DE 
TIAIN POR METODOS COMPUTACIONA ES 

� Deposition And Characterization o (Ti,Zr)N T in Fims Grown 
Through PAPVD By The Pulsed Arc Tec nique 

� Determination of friction coefficient n ZrN and TIN sing lateral 
force microscopy (LFM) 
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� Diagnostics of Pulsed Vacuum Arc Discharges by Optical Emission  
Spectroscopy and Electrostatic Double Probe Measurements  

� Diagnostics of pulsed vacuum arc discharges by optical emission 
spectroscopy and electrostatic double-probe measurements 

� EFFECTS OF THE SUBSTRATE TEMPERATURE IN AUN THIN FILMS BY 
MEANS OF X-RAY DIFFRACTION 

� Effect of the substrate temperature in ZrN coatings grown by the  
pulsed arc technique studied by XRD 

� Growth and characterization of AuN films through the pulsed arc ri 

� Hematite thin fims: growth and characterization I 

� IMPLEMENTATION OF A SWITCHED DC ARC POWER SUPPLY FOR 
THE PRODUCTION OF HARD COATINGS 

� INDUSTRIAL APPLICATION OF THIN FILMS (TIAI)N DEPOSITED ON 
THERMO-WELLS 

� Implementation of a switched DC arc power supply for the 
production of hard coatings lu: 

� Industrial Aplication of (TiAl)N deposited on Thermo-wells 
� Influence Substrate Temperature on Structural Properties of 

TiN/TiC Bilayers Produced by Pulsed Arc Techniques 
� Influence of the Annealing Temperature on a Crystal Phase of 

W/WC Bilayers Grown by Pulsed Arc Discharge 
� MONITOREO DE LA IONOSFERA COLOMBIANA POR MEDIO DE UN 

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) 
� NANOCARACTERIZACION MECANICA DE PELICULAS DE NITRURO 

DE TITANIO (TIN) PORDUCIDAS POR DOS DIFERENTES TECNICAS 
PAPVD  

� NANOLITOGRAFIA POR OXIDACION LOCAL DE PELICULAS 
DELGADASDE NITRURO DE TITANIO USANDO EL MICROSCOPIO DE 1, 
FUERZA ATOMICA  

� Preparation and characterization of ceramic thin films, structures, 
"471 and nanocrystals using CO2 laser annealing treatment 

� Reply to the comment Nature of low-temperature... 
� SINTERIZACION DEL COMPUESTO LaO.5BaO.5MnO3 POR ZI_1 

REACCION SOLIDA 
� Structural and Morphological Difference Between TI1T1N/T1CN C’ 

Coatings Grown in Multilayer and Graded Form 
� Study of W/WC Coating Varing the sustrate Temperature 
� Study of TIN and ZrN thin films grown by cathodic arc technique 
� Study of W/WC Coatings Varying the Substrate Temperature IlILIJI ct, 
� The importance of RID and P Vs h&#95; curves on indentation 

studies of TIN films deposited onto M2 and 3041. steels I.) 

� Time-averaged field at the equator: Results from Ecuador 
� Stability study for the MHD problem in perforated and parallel AN 

walls ’ti tZ . 
� CARACTERIZACION DE GRANOS SUPERFICIALES PRESENTES EN 

ACERO Ml  
� DEPOSICION V CARACTERIZACION DE PELICULAS DE TIZrN C’ 

MEDIANTE LA TECNICA DE ARCO PULSADO 
� DESCRIPCION DE CELDAS FCC PARA PELICULAS DELGADAS DE 

T1AIN POR MEf000S COMPUTACIONALES , 

� DISEO V CONSTRUCCION DE UN SISTEMA MULTICATODO 
AUTOMATIZADO PARA DEPOSICION FISICA DE VAPORES ASISTIDA 
POR PLASMA DE ARCO PULSADO (PAPVD) 

� DISEI10 V CONSTRUCCION DE UNA FUENTE DE POLARIZACION 
(BIAS) AUTOMATIZADA PARA MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES 

?k 
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FISICAS Y QUIMICAS DE RECUBRIMIENT( 
TECNflCA PAPVD 

� Deposicion y Caracterizacion do Pelicu 
tecnica do circo pulsado 

� Growth and characterization of AuN film 
� Influence of deposition pressure on the s 

decorative properties of TIN thin films dE 
evaporation 

� Study through STM of AUN films grown 
ARC 

PARTICIPACION A EVENTOS DURANTE LOS U 

I 

S 

I 

I 

I 

I 

Ill Congreso Nacional de Enseæanza 
International workshop Frontiers in Mc 
Segundo Simposio Regional Electri 
Industriales, 2006. 
Third international topical meeting 
nanotechnoloçjy 2006. 
Transferencla de tecnologia y nego 
Vii ESCUELA NACIONAL DE H 
CONDENSADA, 2006. 
VII Escuelo Nacional do FIsica de la lv 
XVIII Latin American Symposium on Sc 
Eighth International Conference 
Application of Nanotubes, 2007. 
XII Latin-American workshop on plasrr 
Ill Congreso Nacional de Enseæanza 
Cartagena del 17 al 20, do. Octubre. 
CLACSA 2007. Lucero Alvarez. Part icir 
XXII Congreso Nacional do Fisicci. 
XXII Congreso Nacional de FIsica, Iba 
WORKSHOPXII LAWPP 2007 
XII Latin-American workshop on p1 
Venezuela. 
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INFRAESTRUCTURA CON LA QUE SE CUENTA PARA DESARROLLAR LA 
INFORMACION. 

DIFRACTOMETRO DE RAYOS X (DRX). 

� ESPECTROSCOPIO 
FOURIER 

INFRARROJO POR TRANSFORMADA. DE 

� MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO A PRESIOF’J 
AMBIENTAL (ESEM) 

� TRAZADOR DE CURVAS PARA SEMICONDUCTORES. 370A SONY 
TEKTRONIX 

� LABORATORIOS VIRTUALES 
� DEPOSICION QUIMICA EN FASE DE VAPOR 

0rL 
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ESPECTROMETRO DE FOTOELECTRONES D RAYOS X XPS 
Ii IL 

a MICROSCOPIO DE BARRItDO POR SON A - AU T P OBE CP 
PARK  
SCIENTIF
 .l� gIJ’’1TS � ___________ � 

PRODUCCION DE RECUBRIMIENTOS FU CIONALES 

� ______ istemos d ________ 

recubrmie tos or S 

sputtering 
- I 

4.! 
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Sistemas do recubrimientos por arco pulsado 

CLASIFICACION ANTE COLCIENCIAS: 

GRUPO A. 



UNIVERSIDAI) NACIONAL DE COLOMBIA 

SECRETARIA GENERAL 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

HACE CONSTAR: 

Q e por Ley 66 do 1867 Se creô  la Universidad Naclonal do Colombia. 

la Ley 30 de 1992, otorgO facultades extraordlnarias al Presidente do la RepibIlca para reestructurar la 
arsidad Nacional do Colombia. 

an virtud do osas facuitades, so oxpidiô at Decreto Nümero 1210 do 1993, °Por la  cual Se reostructura el 
non orgÆnico do la Universidad Nacional de Colombla°. 

.Q
 
Le segUn el Arilculo 1 del Decreto 1210 do 1993, la Universidad Nacional do Colombia esun ante 

- I . unversitario autónomo del orden naclonal vinculado at Ministerio do EducaciOn Nacional, con regimen 
esjj,eclal, de carÆcter docente e investigativo. 

segün 01 Articuto 311 del mismo Decreto la, Universidad Nacional de Colombia es una persona juridica 
oma, con gobiemo, patrimonio y rentas propias. 

do coriformidad con el Articulo 13 del mismo Decreto el Rector Os el representante legal de la 
rsidad y el responsable de su dirección acadØmica y administrativa. 

la Universidad Nacional do Colombia tiene su domicillo on la cludad do Bogota, Distrito Capital. 

QusogOn resoluciôn No. 070 del 18 do abril do 2006 yActa do PoseslOn Nümero 001 del 2 do mayo do 20t
del Consejo Superior Universitarto, el doctor MOISES WASSERMANN LERNER, Identificado con la 

Ce ula do Ciudadanfa nümero 17.157.126 do Bogota, y Ubreta Militar nUmero C257827-D.M. No. 1, ejerce 
las unciones do Rector. do la Universidad Nacional de Colombia para el periodo 2006-200a 

/ 

constancia so expide en BogotØ, a lost 5 ABIC. UU3 

JORGE ERNESTODURAIPINZÔN 
Secretai{i General 

Ortega R. 

ciencla y tecnologla para el pals 

Carrero 45 No. 26-85, EDIFICIO LJRIEL GUTIERREZ, piso 50. Oflcina 557 
TelOfonos: 3165280 Conmutodoc 3165000 ext 18050-18054 - 18351 

Telefax: 3165107 ext 18052 
Coneo electrónico: secgener@unoiedu.co 

Bagotó Colombia, Sur America 
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� PoriacüaJ se nombra al Rector tie la Universidad t4acional de Colombia para el periodo 
2006-2DO9 

EL CONSEJO SUPERIOR uNrvERsrrARlo, 
en uso tie sus atribuciones legales, an particular las establecidas an el literal c) 

del artIculo 12 del Decreto 1210 de 1993 

� RESUELVE: IF 

A TICULO 1. Nombrar al Doctor MOISES WASSERMANN LERWER, 
id ntihcath con la Cedula de Ciudadarna No 17 157 126 tie Sogota, co  Rector 
d Ia UniversId Nacionai de Colombia para el penodo 2006 - 2009 

A T1CULO 2.. La presents resolución nge I partir de la fecha de su expedicidn. 

COMUNfQUESE Y CUMPLASE.-

sri Bogoth, D.C., a los dieciocho (18) dfas del mes de abiil del aæo doe rniIssis 
(2006) 

q? 



QNWRSIDADNACIONAL DE COLOMBL4 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

ACTA DE POSESION No. 001 

En BootÆ, DC., hoy dos (02) de mayo del aæo dos mil seis (2006), en presencia de 
a Seæora Ministra de Educación Nacional, tomO posesiOn del cargo de Rector de la 
Jniversidad Nacional de Colombia 61 Doctor, MO(SES WASSERMANN 
.ERNER, quien tue designado mediante ResoluciOn No. 070 cia fecha 18 de abrll 
e 2006, expedida por el Consejo Superior Universftario. 

I posesionado se comprometiO ante el Consejo Superior Universitarlo a cumplir la 
onstituciOn de la Aeptblica, las Ieyes ylos reglamentos de la Universidad Nacional. 
e Colombia, sirvierido con lealtad a la NaciOn y a Ia IJniversidad en el desempeæo do 
misión que se le encomienda. 

los siguientes documentos: 

COdula de Ciudadanfa No. 17.157.126 de Bogota 
Libreta Militar No. C 257827� D.M. No. 1 

que conste, se refranda la presente Acta con las firmas de la Presidenta del 
ejo Superior Universitarlo y del posesionado. 

.IA M A VELEZ Wi1I1E MOISES WASSERMANN LERNER 
La Presidenta L El Posesionadó 
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Mlnisterto de Educaclón Neclonal 
Vicemkisterio do Educación Superior 

� Subdirección do Inspeccion y Vigilancia 
Republica de Colombia 

Ubertod y Orden 

EL SUDDIRECTOR DE INSPEcaÔN Y VIGILANCIA 
DEL VICEMINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR 

EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS 
POR EL DECRETO 4675 DE 2006 

CERTIFICA: 

Qu el/(1a) UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA(cdigo: 1101) con domidilo en BOGOTA D.C., es uria instttudón de 

Tembre

superior, OFICIAL organizada como ente universitarto autónoma, con regimen espeoat, vincutada at Ministeilo de 
E  Naclonal cii to que se refiere a las poilticas y a Ia planeadón dcl sector educactivo, aeada mediante Ia Icy 66 de 22 de 
se  de 1867 

Qendonada instiWdon cuenta con seccionales en las dudades de: MedeiJin codigo (1102), Manizales codigo (1103), 
Pdigo (1104), Arauca codigo (1124), Leticia codigo (1125) y San Andres codigo (1126). 

Qu at folio 275 distinguldo con ci reglsfro 272 del libro de rectcwes y rcpresenlBntes legales de lag instituclones de educaclón 

suib

nor aparece insalto(a) el(la) Doctor MOISES WASSERMANN LERNER, identificado(a) con cØdula de dudadania No 
1757.126 expedida en Bogota coma RECTOR, por un perodo comprendido entre ci 2 de mayo de 2006 yet 1 de mayo de 
20, que dicha InsCIlpCIÆn se efectuó ci 3 de mayo de 2006 de contbrnnldad con lo dispuesto en el/((a) RESOLUCION 070 del 18 
deril de 2006, expedido(a) por el(la) CONSEJO SUPERIOR 

Quelal folio 275 dEstinguldo con ci regisbo 272 del libro de rectores y representantes legales de las instituciones de educadón 
suprior aparece inscrlto(a) el(la) Doctor MOMWASSERMANN LERNER, identiflcado(a) con cØdula de cludadania No 

1017.17.126 expedida en Bogota coma REPRESENTANTE LEGAL, per un perlodo comprendido entre el 2 de mayo de 2006 y ci 
1 d mayo de 2009, que dicha inscilpción se efectuó ci 3 de mayo de 2006 de conformidad con to dispuesto en ei/(ia) 
RES4)LUCION 070 del 18 de abill de 2006, expedldo(a) per el(la) CONSEJO SUPERIOR 

De cnformidad con to establecido per la Ley 962 de 2005, los actos de registro aqui ceitificados quedan en firme dnco(5) dies 
hÆbiI despuØs de la lecha de lnsciipddn, slernpre que no man objeto de recursos en la via gubemativa. 

La in’ormadön consignada en este catlfkado arresponde a la Ciltlma reportada per parte de la Inslitudón 

De cnformktad con ci Oeo’eto 2150 de 1995 y la Resoludän No.2370 del 24 de mayo de 2006 expedlda par ci Ministerlo de 
Educaclón  Naclonal, In firma rnecÆnlca que aparece a contlnuacldn gaze de plena valldez para todos los efectos legates Este 
docunento requlere de sello preenthitado do Atencldn al Oudadano de la Secietarla General y ci vista bueno de uno de sus 
profeionales 0 anesores. 

Se Ia presente certlflcaddn en Bogota D.C., a los 29 das del mes do enero de 2009, por solldtud de In institudón 

ARTURO PAT1IO GAUNDO 
de Inspecclón y Vigilanda 

� 
EOquIa 

,� 
���_�j,_ 

-t’� (. 

� 

� ,i) 

Centro Adininisirativo Nacional, Case 43 No 57-14 PBX 222 2B00 ex13239, taic2221612 w.nineducacion.gov.00 
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Bogotô, D. C. 0 3 AP 9flfl 

Seæores 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Carrera 13 No 27-00. 
BOGOTA, D.C. 

REFERENCIA: Poder. Radicación 04-201041 

MOISES WASSERMANN LERNER, identiflcado con cØdula de ciudadania 
17.157.126 de Bogota, actuando en nombre y representación de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, ente universitarlo autónomo del 
orden nacional, en mi cabdad de Rector, nombrado por Resolución  070 
del 18 de abril de 2006 y posesionado segtn consta en el Acta No, 001 de 
mayo 02 del mismo aft y por tanto Representante legal de ella; conforme 
a lo dispuesto en el articulo 13 del decreto 1210 de 19930 a usted me 
permito manifestar que otorgo poder especial, amplio y suficiente a la 
doctora CATALINA MALAGÔN .COTRINO, mayor de. edad, domiciliada en 
Bogota, con cØdula de ciudadanha 52.235.865 de Bogota. Abogada en 
ejerciclo porfodora de la I P.  114.314l CQnsejo Superior de 

laJudicatura, para que adelante el trÆmite i1de sohcitud de patente de 
invención denominada "Frocedimiento para to obtención de 
recubrimientos de multicapas de TIN/ZNR pot PAP VD.DEARCQ PULSADO" e 
interponer los recursos a que haya lugar denfro del. expediente radicado 
04-201041. 

La doctora MALAGON COTRINO, queda am9hqrftnte façuItada para 
recurrir, pedir pruebas, tramitar incidentes y demasWfacultddes previstas en 
la ley para este tipo de mandatos.  

SUPR1NT4  
Atentamenfe, 

101SERWASSERMANN LERNER 
c. 17.157.126 de Bogota 

Aceptan: 

CATALINA MAed67COTRINO 
C. C. 52.235.865 de Bogota 
T. P. 114.316 del C. S. de la J. 

SnfØ de Bcotª,  

iA T 

LG) 




